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摘要(译)

提供一种电气设备，其能够防止由于连接到相对电极的大电力外部开关
引起的频率特性的劣化，并且能够防止灰度数量的减少。电子设备包括
多个源信号线，多个栅极信号线，多个电源线，多个电源控制线和多个
像素。多个像素中的每一个包括开关TFT，EL驱动TFT，电源控制TFT和
EL元件，并且电源控制TFT控制EL元件的阴极和阳极之间的电位差。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/965803dd-c03c-4599-beb9-842e0993cfec
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/026576932/publication/US7525119B2?q=US7525119B2
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=7525119.PN.&OS=PN/7525119&RS=PN/7525119

